




UMfEJSCOWlEME
1A CALI

20 CALI
NORMALNY MINI

NR002 1/2W1K5 1/2W 1K5
NC001 25V 330 jiF 25V Э 30 jj F
NC002 16V 68 u F 16V 60j jF

R61A ЗКЭ 3K3 АКЭ

R210 133K-F11/2W) 133K-F11/2W) 127K - F11/2W)
CA19 200V 36A 200V A3A

LA01 200mH/A80mH

1А0А DSA0-157p H K10 / 19Sjj H DSA8'157pH

TA02 K-20-1A K20-1A
QA02 2 SD 1650 2SD1650 2SD16S1
TAAA FCM1A15 AL FCM-1AA00A FCM-2015AL

; V999 Э720822 A3AEAC000X 51GGH91X
RR17 ЗК 3K 1K
RR19 2КА 2KA 3K
R506 8К2 8K2 10K
L 902 12 JJ H A3p H 25pH
R921 RF1P(0,47) RF1P{1) • RF1P{1)

RÓŻNE ELEMENTY OLA MODELU 
ZE ZDALNYM STEROWANIEM l DOTYKOWEGO

UMIEJSCOWIENIE MIKRO
WYŁĄCZNIK!

ZDALNE
STEROWANIE

SW102 К$Л* 2272
RR60 2К2

PA01 GP1U721Q

RC16 16V WOuF

RR58 1/8W A?

RR59 1/8W 22K

RR32 1/2W 2K2
RR31 1/8W 33K
RQ08 C81S-Y

RÓŻNE ELEMENTY OLA 
PAL-B/G I SECAM - В/G D/K

UMIEJSCOWIENIE PAL- 9/Q
PAc- B/G 
SECAM-B/G

PAL-B/G 
SECAM-8/G 
SECAM-D/K

RS17 1K 110 110

R516 620 820 820

RPS01 820
RP502 1K

CP01 103
R601 2 2 0 я 2 2 0 a 75 я

C602 A7 A7 33P

L601 I2uh 12 u H 8,2jj H

CP02 82 @
2603 ТР$А>$МС

REZYSTORY
T Y P SYMBOL

Kompozycjo węglowo C
Warstwa tlenku metalu M
Metalizowany RM
Cement R-C
Rezystor zmienny - Ч & -
Rezystor pozytywowy

KONDENSATORY
T Y P SYMBOL

Ceramiczny bez symb
Poliestrowy P
Tantalowy T
Metal - Poliestr MP
Polipropylen PP
Poliestr -  Polipropylen OSR
E lektro lit chemiczny
Chenn.czpy "'«Polorny - Щ _

OBSERWACJA NAP

1. Napięcia zmierz 
chassis, napięcie

2 Odczyty napięć
3 Oscylogramy zd 

i sondy o mate
A. Sprawdzić FINE 

CONTRAST {kor 
obrazu.

5. Oscylogramy z 
kolorowych.

SANOCASTLE (SC
sterujący dekodei



»EC I QSCYLOGRAMOW
ono z „VTVM" zaznaczonego od punktu do masy 
siecł 220/2U)V. sygnał pasów kolorowych, 

mogg się różnic o i  20% 
jęto przy użyciu oscyloskopu szerokopasmowego 
j pojemności.
TUNING (strojenie dokładne). BRIGHTNESS (jasnosć), 

itrasth  COtOUR ( kolor) d la uzyskania najlepszego

Sjęto przy użyciu standardowego sygnału pasów

.SANO) - impuls o kształcie jH4  
r»m RA L .

WYRAŻENIA

^Rezystancję podano w ohmach, K=1000. M »000000.
2. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie wortości kondensatorów 

mniejsze od t sę wyrażane w mF, większe od 1 w pF.
3. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie warości cewek wyrażono 

w uH, wartości mniejsze od t w mH.

UWAGA :
Dla poprawy jakości obrazu niektóre elementy mogą zostać 
zmienione bez zaznaczania tego faktu na rysunku.

SAMSUNG D - CK50132
Chassis P58SC


